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1, Enclosed are photostated technical date concerning the following tubes
eveloped at CSW:
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a, Metal \ilystron, OSW type 723 A4/B, OSW Blueprint Ko. R 38,

b. Oscillograph tube, USW type 2068,

| , ¢, High capacity cathode ray tube, USW type 2620, 0SW Blueprint No. R 204.

This tube hes been developed recently for the 100,000 km/sec osciliograph, - ™=
OSW type 2619, photostats of which were submitted in DB=-24036.

2, These photostats are sent to you for retention,
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Technische Daten TD
Metallklystron 723 a/3 - 11-01
T Biatt Tvon 2 Blatt]
-:}
allgemeine Anguben
tesehwindigkeltagosteusrte durchstizmhare Luufzeltrihre {Flystron)
mlt eingebaut~r Schwingkanamer unl Bramaroum (ief loxionsgenarat r)
zur ichwingurgserzeuung 1n Zontimeter.ebiet.
Aufbautechnik: ctuklrShrentechnik
Gewlcht: ,06 kg
Halzung: Heizspunnungt U, = 6,7 V
Eeizatrom;: T~ = ca. 3,65 &
T} Cxydkathoie, indirekt rehoizt
G ranwz erte
Durchsotismberaich: L & = 5,055,435 e
Helzspannung: Ne a S,
Ano len spannurus: e - L0V
L2flektorspurnung; ',',_'.{.1 = Jeee =300V
opannung Psden/Fatho leg Uh/‘( zax = X XV
WD crta
' ;l' Haizstronm: Toa = 0,5,..0,7 A hel Ut’ “ 6,3V
@ Nutzlelstungs  o_ > S a bol U, = 6,27
T - 50 Y
Ju _BJL Y |
Uhgry = Oeen=500 ¥
A = 3,7 ¢cm
Nicsullvar {e- T .5 1,ua bai U = 5,3 ¥
flex*orstrom: r2f1 / .F ' .
U.“ - 5\1&' v
Upapy = =20V
Mel (1991 Nare) 138,08 . . ' S I [ N
@®sshan T P W“j _ Tag 138 v i
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Technische Daten TD

o SW Metallklystron 723 u/B 11-01
. Matt2 von 2 Blatt
Betriebsaswaertoe .
3

Betriebswalle. .Hng 1 A ~ 3.2 "m :

Anodenspannung : Ua = 30V 1
Reflektorspannung: Urefl' Qie =300 V

‘Wohneltzylinder- -
spannmungs Ug o v
Anodenstrom: I, &30 nrA

‘_)‘-

Anwendungshinwel set

Das Rlystron 723 A/B dlents als Generator fiir eine Sollwslle won
A= 3,2 em. In dem Bereich vomn s 35,18,,..3,43 cu liBt sich das

Klystron durchstimmen, wobei zu beachten iat, daB 4ie Leitung nach
den Grenzen les Schwingberclichs zu stark abatmmt.-

Fir die Anwendung selbat woarden die nachstehenden besonderen Hin— !
welse gemacht, i

1. Oszillatorrihre

1 Der hauptsiichlichete Verwendungsz weck des Klystrons ist als
: Cezillatorrdhre fur das Wmpfangsweblet von )\ « 5,2 cm .

2. aenerator

Al8 Generator im Zsntimeterceblet 1st dus Klystron fir alle die
Aufgaben anwendbar, bel densn cine 'Welles mit kleinem Durchstimm-
berseieh (3,1%...3,43 cm) uand kleiner Leistung bendtizt wird, so
z,B. fir MefBsender und Smpfindlichkeits-Melsender.

3. Frequenzverviel facher

®ir MeBaufvaben, fir die elne Freguenz gleich dem Vielfachen der
Genaratorfrequenz verlangt #ird, 1718t siech das Klystron zur
Fraquenzvervielfachung verwenden, soforn die durch dle Yeoflaulgaben
wacahenen Lelastungsliclerungen zu erfillan sind.

4, Proguonruweduliertor QOazillat.r

) . : s
Durea Anle -on oiner aslullerton ?:Clektorspannun; ist das Klystron
als fragquerzmodaliesrter Oszillatsr zu veraenden,

laarheiter - Ausgabe _—
Nali ag ! Nan.1[23.8.48 59 § 1 R S
; [t ' ] Vs Tag 25884 .1 ! 4
i tiunhen Ly e =
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Technische Daten TD
OSW Qszillografenvihre mit doppelt elektro- 21 10
statischer_iblenkun Lnurhtschirmfarbo
- 228323¢ Zanbr ¢lirhiarse siati T von 5 Btk
Allgeme K6 Angaben
Helzepannung: Up = 6,3V
Belzstrom, If = ca 0,5 4
Oxydkethoda inlirekt gehalzt
Grenzwarte
- Heizspannung U, = 7,2V ...5,4 7
Anodenspanaung Uazmax' 4 kv
Schirmgitterspannung ngmax' 4 kv
Linsenspannung Ug1max"™ 50 Vv
. Glttersperrspannung Ug1max' =200V
Gitterspannung nismals positiv
Spannung Helzung/Kathode Uf/k nax ™ 100 V
Kathoderstrom {Dauerstrom) Iy max - BO/UA
MeBplattenspannung (s5pitze) Us max ™ 2 kV
- Zeitplattenspannung (Spitze) u, mex - 2 kv
MeBweoerte
. OSW_2068a Q81¥_2068b
Lipsenspannung: Ugq = 27577 Ugq = 320 V
+ 50V + B0 V
geme ssen bei:
Heizspannung Ue = 6,3V Up = 6,3 V
Anodenspannung U32 - 2 kY U82 « 4 kv
Schirmglitterspannung UgZ - 2 kV qu - 2 kV
) , tof T
‘ Mo | ag i Nan [238.48 § e
,*__ Gesahen ’ '.V‘A’ - e e e o]
t-i te L&bffrf 'udl:" A ‘ . T |
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T
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Technische Daten TD
. OSW Qvaillogrufenrihre miy dg_ggelt plektro~ 21-10
statischer sblonkung, Leuchtschirmfarbe a2 vor 5 B
Saf opM 0688 Qgw_2068b
Kathodenstrom I’k‘ o= Bo/uA. Ik - 50/uA
MaBplattenspannung Um = 100 V Um - 200 V
(f = 500 Hz) (f = 500 He)
Zeitplattenspannung v, - 00V Uz - 200V

Gittersperrspannung:; Ug.‘ = 90V US1 = 0V
20V r 300
. ‘ gemessen bel:

I\l‘eizspannung Up - 6,3V Uy = 6,3 V

Anodenspannung Uaz = 2 KV Us.? - 4 kv

Schi’i‘mgitterspannung Uge - 2 §kV ng =2 kV

Linsenspsnnung Ugaq flr groBte Strichschirfe

MeBplattenspannung Um = 100 V Um = 200 V
(f = 500 Hz) (f = 500 Hz)

Zeitplattenspannung Uz = 100 V Uz - 200 V
(f = S0 Hz) (f « 50 Hz)

Das Verschwinden des Rhs’cers wird mit
unbewaffnetem Auge beobachtet.

Qj Kathpdennullstrom: 1
(Die Einstellung U_ « O V soll nur im
Impulsbetrieb v.orp,enommen werden) Ik -1500/uA Ik - 5000/““

geme ssen bei:

Hel zspannung Uf = 6,3V Uf - f»,} v
Anodenspannung Ua2 = 2 kV Ua?‘ 4 kv
Schirmegitterspannung ng - 2 kV ng' 2 kv
Linsenspannung Ua1 - 250 V Ua‘l' 350 Vv
' Mefiplattenspannung u, - 106 \ U, = 200V

(f = 500 Hz) (f= 500 Hz)

L (9;;3"62‘.'.'. 238, "B
Gesahan i'\ﬂl
F/ .. t.abor ndcr
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21-10 |

Zel tplattenspannung

Gltterspannuag
Tasulszelt

Taatvortiltnis

Ablenkeapfindlichkeit:
MeBplatten

‘geitplatten

gome sven bel:
Al saperanung

ano darn sl uriung
Schirmg:tterspannoung

. odendsnnnung

irichbreite:
sapassen Dol

Hey mapenuung,
Anodenspannung
Lchimagit terspannung
Linsenoupsnnung,

¥ath: lenstrom

Mef, L =tlenupannung

=177 lattenspannung

08¥_2068a

......... 0S4_2068b
U, =10 Vv U,. =20 V
(f = 50 Hz) (f = 50 Hz)
Ug1 - 0 V' 051 - oV

te3 10776 te® 1078

T 1 200 T 1 200
g, ca. 0,27 am/V K ca. 0,13 am/V
Ez ca, 0,28 mm/V Ez ca. 0,14 mm/V

Uf = 5,3V Uf s 6,3V
"82 = 2 kV ”512 = 4 kV
qu - 2 kV UR? - 2 kV

U81 PUr optimala 3chiwfe

B = 0,7...7,0 mm

Uf -_6.5 v Up = 6,3V
U82 = 2 KV Un2 - 4.kV
Ug2 - 2 kV Uqg - 2 kV
Ua1 fiir optimale Sch'irfe

Ik - 3 /uA I.k - 30 /uA

Uy, = W00V Uy = 20 v
(f = SO0Hz) (f = 500 Hz)
U, = 100 Vv U, = 200V

(f = 50 Hz) ?f e« 50 Hz)

B = 0,6...0,8 mm

Bearbeilat A
('13\9‘1_ Narma) JZS 8.48

Gevahen

N



Technische Daten TD

0 SW ‘Qszllleerafencibes_nit_dopnelt _elektro- 21 -10

Kapazitiiten:

21 gegeq z2 1) ca., 3.1 PR
.1

N, gegen N, 1) ca. 2,1 pr

2, gegon alle ilbrigen Elektroden ca. 6,0 pP
M, gogen alle lbrigen Elektroden ca. 8,5 py
z,, gegen M., " os. 5,0 pP
Gltter gezen alle ub;-igen Elektrodenca. 7,0 pP

Fathode gegen alle ‘ibrigen
Blektroden ca. 5,0 pF

”Die ilbrigen EBlektroden sind geerdst, bzw. an den Symmetriepunkt

statischar Ablenkyng, Leuchtachirnf ~
; 22 W ﬁ'm---m—gm Bett oo 5 _Biekl

der MeBbrilcke melest. .
i
Helligkeit: H 2 25 Lux H & 55 Lux
. gemeasen bei;
- Heizspannung , Up = 6,3V U, = 6,37
f Anocdenspannung Ua.‘, = 2 kV U02 = 4 k¥
- Schirmgitterspannung ng = 2 kV IJ82 - 2 kV
.) finsenspannung Ugq fir optimale Strichachiirfe
o Kuthodenstrom Ik - 50/\11\ 1’k - BO/uA
Raaster 30 x 30 om 30 x 30 mm
gemegsen mit einar Salen-Sperrschichtphotozelle in 30 mm Abstand.
] ¥ittenabweichung:
Der nicht abgelenkte fokussierte Fleck befindet sich innerhald
eines Kreises von 15 mm @, welchar im geometrischen Zentrum dea
Schirmes der réhre sngeordnet ist. )
Bei dlesor Messung ist die RShre pegen Fremdfehler zu schiltzen
(abschirmen).
g ST A o
) B¢ sshen '_ : B s
F}‘({] . -th"vbo'; aill’cr. ’
o Ap : ; = -00415
SR o th o Es RS
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, Technische Daten
¢ W Q2zlllografenrinre mit doppert olektra- | £ '
OS statischer Ab SeBe 2= | 21-10

ﬁ o] lenkun Lauchtachi mfarbe -,%»; !
A NS il T
_..’y K =N A " G B B o ! e :

Achsabweichung:

Die Bbene durch die R3hrenachse ung Stift A kann von denm
zgiund Z, erzeugten Strich um einen Toleranzwinkel ven 10
w

chen.“ Der w¥inkel zwischen den von Zg, 2, und My, M, erzeugten | ;
Strichen kann um 59 vop 900 abwelchen, 1

Schiittelfest igkeit,

Die Réhren sind fijp eine Schttelfestigkeit von 2 gbei 1 mm Hup el
gsbaut.(Trausportrent in Spezialverpaclmng.) -

-

o .
.

Bcarbatae. ! N
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bprove or Release % %H 05 :
g . Technische Daten 1
0 SW Die Hochleistungekathodenstrahlsihre
A '  08%¥ w0 -
S . Allgemeins Angdben _ . - .
- | oasillographanrantes fur Schreiligeschwindigkeiten is 100 000 n/sc.)
Aufbautechnik;' Hochvakuumrshre mit Hartglaskolben = |
: _ 8trahlerzeugersysten auf -Pregtellar
aufgebaut. ) : ,
Die ROhre ist nicht gescokelt.
Richtliges Einsstsen durch 8~
kappe gewihrleistet. e
B Schirmform: rund, plan '
b Behiohts nicht nachlsuchtend, !
. . mit Aluminiumfolbe X
"Leuchtfarbe des Schirmbildes: weiSblau % :
| Stranlfokussierung; eiektrostatisch ,
. ¢ Strablablenkungs doppelt slektrostatiach ‘ »
X¥athodes « Oxydkathode, indirekt gendzt -
Gewioht) ca. 600 g ' |
\ 7 o ‘\\
P s ¢ i
Y ) / / < \
- bl 1] -z / AN
“.- —-i' D 091 L) .¥‘G.D
[ - v-a' S .-t g ,/
| S gl ~ . . B ! . ks ;
- e o — - g' -‘u_ N :
.
£ f Anordnung der Stifte . | b
Aufbruschens (auf die Stifte gemehen) -;é
A T TU N Trosna] T ~1 3
Hos /Ul ﬁ:s 'h“itl 7'.'2‘?_9‘_% /| sierse gghort ’ 7'::““ ;2# o 15
. Fomeben 1L i 9" NaBbild R 204 Ma ‘Nflp{i'_%'_ B ‘
S| Wi L0 i e J .
‘ vAppr”c;‘\“/é‘diEQ[ Bgl.eg‘s,g‘?é(gjm 2/05 : CIA-RDP83; 0415RQDQQQQQ5OQQ§‘W;-J§;
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Tlechnische Daten ’ TD
O SW Die Hochleistungekathodenstrahlrdhre 2’-18
0.3 W 2620 411t 2 von - © Blatt |
Schilttelfestigkelit: Bei Beschleunipgung von 2 g und bel J

einer PFrequenz von 50 Hz in zwei
gsnkreoht zur Réhrenachse atshenden
und gegeneinamder senkrecht verlaun-~
fenden Richbtungen achiitteln.

2 Minutea in jeder Richtung

Vorheizzeit: t « 5 min . Vorheigbedin en
(Liir l&n§er als eine gingon:
Wochs gelagerts Rihrun) Up = 63 V
U‘.‘ optiwmale Schirfe
082 - 4 kv
(] Ugo = 20 kV

Ik - 1/“‘.
a 1500 ¥V, 500 Hs
U, = 1500 vV, 50 Hs

o
[ ]

Kapgzitidtens

Kathode gegen alle ilbrigen Blektrodéh o ca 6,5 pP

Bteuargitter goegen rlle Ubrigsn

Blektrodsn 081 ca 8,5 pP

Mefplatte B4 gegen alle idbrigen

BElektroden Cpq S8 6,5 pF
D 4 Zeltplatte £, gegen alle ibrigen

Blektroden Cgq Ca 6,5 pF

z, gegen z, on/o22 ca 1,7 pF

m, gegen m, °m1/°m2 ca 1,5 pP

84 Feyen m, °z1/°m1 ca 0,37 pF

Die nicht benutzten Elektroden werden geerdet oder an den
Symmetriepunkt der MefBbricke gaelegt.

Bearbsitst iy \ ,7 Autgune
{Tag | Name} 712 ‘fgl, f (“ . “)9 ‘:
Aol SR . o
o
-

Gasahen g

) ¢ ! 1 :7'\{‘./ N.me e .1 I ;
iabor udar U oS dad s IR e
;.'_.'f,.,.',d 4 i And-M Ne] M "Y
S
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Schirmgitterspannung:
Linsenspannung;
Anodenspannung;s

Kathodenstrom;
(Dauerstrom)

Spannung;
Faden/Kathode

NeSplattenspannung:
Zeitplattenspannung

Technische Daten TD
0 S W Die Hochleistungskathodenstrahlrihre 21-18
9_8.__.._\3 2620 hatt 3 von 6 Biakt |
Gronzwértc
Heizspannung: Uy = S5e4...7,2 Vv

Dauerbetrieb baei den Grenzwerten

vernindert die Lebensdauer. Insbe-
sondere leidet die Kathode bei lénger{
andauernder Unterhei zung.

Vg2 max * 5 kv
U1 max = > kv
Qaz max 25 kv
It nax " 30 Vi
Uf/k nax " 100 v
Um aax - 4 kY
% max 4 kv

Betrisbswerte und Anwendungshinweise

Heizapannung
Heizstrom

Anhelzzeit
Steuergitteraparrsp&nnung
Schlirmgitterspannung
Linsanspannung
Anodenspannung
Me3plattenspunnung

Zeitplattenspannung

U, - 5,3 ¥
If ca 0,5 A
6, - 30 sec
ug1 - veoo= 500 v
Uy - 4 W
Upi - 3,2...3,9 kv
Tyn - 20 xv
Uy = 1500 V, 500 Hg
U, - 1500 V, 50 Hg

D:e RShre kanmn auch it U a2 ® 25 kv
beirieben werdsn. Die ubrigen Span-

B o
(Tg 1o | 71249 ML v

Gesahen

fa ?;o';' oder | :
Pruffels %ﬂ}(f

AT AT

&

S . I N s emtra a e e Ao

e . B
B - l‘ A ; f
e, . +

p—

'\ut.., abe 1

|71249

RS S
L
i

»\JMNI
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iechnische Daten
Die Hochlois tunyskatiwdenstruhlrohes
- 2620

e — v 4.

o

D |
21-18

Blatt4 von & Biatt |

. ¢

nungen auBer U, sind dabei im glei-
chen Verhdltnid zu erhdhen. WAt der
Arhohung der anodenspannung verrin-
gert slch die Ablenkempfindlichkeit
der Kef- und Zeitplatten dementspre-
chend. Die Spannungafestigkeit swi-
v schen dan am Schelbenfus ausgefiihr-
ten undPliit den Halskontakten wver-
bundenen Elektroden liegt fiir 50 Hs
Wechselspannung bei 40 kV Spitzen=-
spannung. Bel dieser Spannung treten
weder Uberachliige noch Spriiherschei-
nungen lm I[onern der Réhre auf.

Bei Impulabetrieb kann fir Impulszeid
ten von t = 10~ sec die Steuergit-
terspannung bis auf plua 1 kV erhoht
werden. Das Tastverhdltnis soll
hierbeli nicht gréfer als 1 3 200
sein. Lengere Impulszeiten und 6~
Bere Tastverhiltnisse filhren be
glelchen Aussteuerungen zum rasche-
ren VersechlelB der Kathode.

MeBwerte

Sollwerte: MeBbedlngungens

Helzstroms Ip = 0,85...0,55 4 l Up = 5,3 ¥
Steuergitter- ° o
Sperrspannung UE“‘ < - 500V | Up - 6,3 V¥
.U - 4 kV
zu messen bel gerade ‘ USE optimals Schirfe
verschwindendem Raster. P

Das Verschwindsn des Ra— Ug2 = 20 kv

stars wird mit unoewaff- III“l = 150 V¥V, 500 Hﬁ
netem Auge beobacatet. ,I U, - 1500 Y' 5% H
| Linsenspannung: Ugq = 3120443,9 kV l Ue = 6,3 V
lw, - 1500 v, 500
‘ u, - 1%0 V, 50H
Acarteite [,‘_ . ! 7Ausglhﬂ‘ 1 1 !
(Tag "531?51,,7!2"?,9iL Py s (71249 :’ -
- f‘fe,’atm. 4 Name Z,“lé") i 1
' eromes | ; L TS G
i Appltqm:F'o‘P‘RE'I 1205 CTA"RDP83-004 -3
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leChnlbLhe Daten TD
O by W P_is_!io_Ct_l_l_e_l?E‘i'lLthodenstranlpﬁhre 21'18 '

o J3vw 2620 C e
_ ""M Bistt S von gé;;tm

Sollwerte; MeBbedi ngungen ;

Helligkeit: B = 300 asd U, = 6,3 V¥
. ]

Gemessen mit Selensperr- U 4 ©Optimale Sohiirfe

schicht-Fotoelsment in Ul - 20 xv

30 mwn Abstand. ' 1:2 - 1 ,uA

/
£, = 500 Hs
f, = 50 Hs

RastergrdBe 30 x 30 nnm

(] Strichbreite: _ b = 0,3 mnm Uf . 6,3 V
’ Vg = 4 kv
U“1 optizale Schirte
Um2 - 20 kv
I, = 10 /nA

Up = 1500  V, 500 Hg
U, - 1500 V, 50 Hg

Ablenkempfindlichkeit
MeBplatten; AR = 0,015...
0.050 am/V | il 6,3 V
Ugg bl 4 k7
oy Ua1 optimala Schirfe
UB.Z - 20 kv
Ik <2, 1 uA
Um - 800 vV, 50 Hs
u, o v
Zeltplatten: AB, = 0,015..,
. 0,020 mm/v Uf - €,% v
UE?_ - 4 kv
Ua‘l optimule 3chirfe
a2 = 20 kV
Ik < 1 /uA,
Un - ) v
U’ - 800 V, SO Hs
A5t | 71249 S ~ — ey
Gtuithnn‘ o : f ’ - »_.4_.
lLabor oder :,lr‘l ' M-*"#L'_“
Pratiatd 1 {#ﬂf{fv <0 A-.r-_.-qi..._
ad i
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Technische Daten TD
’ 0 SW- Dig Hochleistungskathodenstrahlrihre 21 ""8_@J
. 03K 2520 [Blatt 6 von © Biatt
» Sollwerte: MeBbedingungen:
Eathodsnnullstrom:
(nur bsi Impuls-
U81 - ‘O v .
UE2 - 4. XV .
U,q optimale Schirfe
Ugpo = 20 kv - .
U, = 1500 Vy 500 He
u, = 150 VvV, 50 Hz
‘ t g 1072 sée
L) . . o ' s 11 200
i Isolationastrime: ) )

Gitter g, gegen alle

lbrigen ~ Elektroden Iy .y 3 = =50 Vv

L}
A%}
N
3
o

Linse a, gegen alle
tibrigen Elektrociﬁn 14001

A
W
®
=.
a
[ ]
rs
< B

Anode a, gegen alle

{brigen® Elektroden .
auBer iblenkplatten Iy ) % 5 /A | Uy, = 20 kv
B Anode a., gegeun " - ’ v
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